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MOVIMIENTO DE LOS EXTREMOS ENERGETICOS
'EN ALEACIONES MONOCR!&TALINAS DE Bi1xSbx (0<x<0.12)

G.A. Ivanov, Instituto Estatal Pedagoglcc “A I. Hertsen, Lenlngrado
J.A. Capd Sinchez, Institutc Superior Pedagdgico "Frank Pais Garcia"

RESUMEN

Se calcula la posicidn de los principales'extremos en aleaciones de
Bil_Xbe(O < x § 0.12) relativos a la escala energética tomando como

nivel de referencia nulo la energia potencial del electrdn libre.

~ ABSTRACT

It is estimated the position of the main edges in Bi,  sSb (0 = x £ 0.12)
alloys relative to the energetic scale,”taping as a null reférence level

the potential energy of the free electron.

Los resultados obtenidos en (1) demostraron qué el nivel de Permi en
el Bismuto se encuentra a diferente profundidad con respecto al Antimonio,
Determinindose gue para el Bismuto, el trabajo de salida A = 4.31 eV,

mientras gue para el Antimonio A = 4, 58 ev.

En 12} se determiné el desplazamiento del nivel de Fermi en aleaciones
puras de Biémuto—Antimonio, démostréndose'que este desplazamiento en
aleaciones de hasta 12 % atdmico de Antinomio no se puede obtener por
interpolacién de la posicidn del nivel de Fermi en el Bismuto y Antimonio
en estados puros.
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La p051016n del n1ve1 de Ferml, relativa a 1os extrembs de-1as’ bandas L e

de  energias en las aleac1ones de Blsmuto—Antimonlo, se puede determinar
resolviendo la ecuac;én de neutralldad Se obtlene una relaC16n entre las_
1ntegra1es de Ferml Y las den51dades de masa efectlvas-

‘n'=p
donde
(3/2
(2 _XT)°
n o= — 2 _ OZ/Z{E*uxB}
h s
(2111hK'I€')3/2
P T e F‘./z(x;)'
donde: 3/2

L, y F'/2 son las 1ntegra1es biy mbnoparametrlcas de Fermi (3},
X es la pOSlClOn del n1ve1 de Fermi en unldades 1educ1das con res pecto a
la zona L; y E*-el valor de la energla redu01da del solapamlento entre

los extremos L vy T

Resolviendo la ecuac16n de- neutralldad se obtlene el valor de X en un.
amplio 1ntervalo de temperaturas y de concentrac1ones du Antlmonlo.

Como - ejemplo se muestran 1as pesic;anes del navel de Fermi y de. los L i

principales extremog de las bandas en la aleacidn monocrlstaiina de
BLQHSbS. : '

En la Flgura 1 ‘se obserVa que el extremo de la zona T cambia débllmente. o

su p051016n relat;va al nivel de Ferml, mlentras que el extremo L lo hace
sxgnlflcatlvamente en- direccidn contraria. :

Conociendo las masas - efectlvas m = 0 7621-10_2m0, my = 0,127 m (4)

y calculando la p051c16n del nivel de Ferm; en cada zona a una temperatura
dada, se determina la concentracmén de electrones y huecos en esta alea-
cidn. para las. aleaciones de 4 % y 6 % atomlco de Antimonio hasta la
temperatura de 500 K se determin6 ‘una concentracién de portadores de carga
muy similar.a la obtenlda experlmentalmente en el trabajo (5), 1o cual
demuestra la verac1dad del método utllizado al calcular el desplazamiento
de los pr1ncxpa1es extremcs energétiCOS en funclﬁn de la temperatura
obtenido en (6) ‘ : i
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NOTA PARA CONOCIMIENTO DE LOS LECTORES

monograf ico sobre. "Implantaaon Iénica" del C. Dr: Ale}andro Fonseca.
Por su extensién nos hemos visto - imposibilitados de publicarlo en su

totalidad, por lo que solo se pu_bficé las genemlidades del trabajo.

El resto se encuentra ubicado en la szhoteca de la Facultad de Fisica
de la Universidad de La Habana

El trabajo contiene:

1. "La zmpa’antaaon de iones 1. Generaltdades" Pubhcado en el niimero
3 del 84. ' '

2. La implantacion.de iones II. Pérdidus energéticas en la mteraccmn

ton-sohdo"

3. "La implantacion de iones III. Distribucién de impurezas y Formacion
~ de Defectos”.

4. "La iﬁzﬁlﬁﬁtaéfén:de iones'{V 'Efeéto car:xal. Erosion superficial”.
5. "La.implantacio’n de iones V. Redistﬁbuéién de dtomos y defecr:os".
0. "La implantacién de ioney VI Solubilidad en estado solido".
7. "La implaﬁtacié_ri de mnes VII. Dielectiicos".
8. "La implantacién de iones VIIL Semiconductores'.
9. "La implantacién d;' ibnes_IX Metales".
10. "La implantacién.de iones X. Metales de transicién".

11. "La implantacién de iones:X[.._.Angili?is mpéiﬁéiql p‘br Raybs X

12. "La implantacién de iones XII. El acelerador de iones".

En fecha 20/12/83 la Revista Cubana de Fisica recibié’ un tmba_;o' o



